Z20VT47HEAERT XEFAHE No.7

— A% EA 7B (2023 F )

[SEER MRt H L DRSS ALMFEF KBS E OB FRILIEE I HBI%R]
HRAERE : BEEAR (RBPREXZRIFHAEHR)

HEAARMSHER : KiFER

LRI IL—TTIE, CNETICAEFIATENOER SN LM F ERERAVN-KEENICET HHRERITL, HRT
MOTRBEICHYILIz, — AT, RRALICEESHIIRIILF—RIBHNEOR EARDONS, TCTARRTIE, ZtkK, =5
ROV FERERAV-RGEMICEALTT NS RIZEB TS5 EATORAREICETAHAREEITL, Gont-FEEE
BEUOYHLERAREDRBREZDEAOLETEIRIEADIEHZFOIEZANET D,

EF164ev

wio ITO

2

2

i

- :
cTP !
: . .
: — a
| 5 129 kV/em
.4 % 1
. . | g

CTR+Sn |

]
— ]

Jsc = 3.4 mA em” ZTP | 2 wiTo

2 VOC =017V E——— : 1
- - 1
¢ ¢ FF__ 04 | 3130 kV/cm|

. n=0.20% !
CTP+Cd+Cd,P, T ] |

1
!

\ \ | - T T T T
a 2 ; Voltage / V 14 15 16 17 18

10 10° 10° % ) Energy / eV
prossure of G Poa P2 nCTPp-ZTPEBEAVE oL saURcsbRE
MBEIZ&ACdSnP, (CTP)&E HRDIEELVERE A5 Eé.;ﬂ'-‘r?f'f‘i'. %ﬁ?ﬁ&ﬂ#(} EIEEH. CTP/IZTPRE I
ICHET 7N A B (EREE BE BIHRECDIC BLLOD, KEBNERR.  FHEBEAECTLHIS
ECAE) RiF REQTBEHZEHLTLD

Current denslty / mA cm
ARIR (arb. unit)

Substrate temperature, Tg /°C

FRHI-BAERI : 1) |. Sumiyoshi et al., J. Appl. Phys., 133 (2023), 235702. 2) S. Nakatsuka et al., ACS Appl. Energy Mater., 1 (2018), 1635.
3) Y. Hinuma et al., J. Appl. Phys., 114 (2013), 043718. 4) S. Nakatsuka et al., Jpn. J. Appl. Phys., 58 (2019), 075508. 5) D. E. Aspnes et al.,
Phys. Rev. B, 7 (1973), 4605.




	　一般研究B（2023年度）�　「実験と理論計算との融合によるリン化物半導体太陽電池の高効率化に関する研究」�　研究代表者 ： 野瀬嘉太郎（京都大学大学院工学研究科）　�　共同研究対応教員 ： 大場史康

